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Anvendelse af pnictidfilm til bglgeledning i op-
to—elektroniske anordninger

SAMMENDRAG. 7 1 9 - 8 5

PA halvlederlaget af en opto-eletronisk anordning er der aflejret

en eller flere film af et pnictidberiget materiale. Pnictidet

har et mindre refraktionsindeks end halvlederlaget. Disse

film giver en lysbmlgeleAende effekt i halvlederlaget i opto-

elektroniske anordninger, sdsom faststoflasere og lysemitterende
- dioder og belgeledere til indbyrdes forbindelse af sadanne

anordninger.
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